Si Heteroeklem
Gunes Hucreleri

AYSE SEYHAN

Nigde Omer Halisdemir
Universitesi Nanoteknoloji
Uygulama ve Arastirma Merkezi

\\ S®LARTR 2018




Si HIT solar cell structure at NOHUNAM
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Efficiency:. 20.4 % best cell !

19 % in average on 6” c-Si wafer.
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Si HIT Process Sequence
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SILISYUM (Si)
SAFLASTIRILMASINA YONELIK _
ARASTIRMA PROJESI KUM’'DAN INGOTA

Gunes Hucresi
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FV SISTEM

> KUMDAN BASLAYARAK INGOT’A KADAR GUNES ENERJI DEGER ZINCIiRi TEKNOLOJILERININ TAMAMININ
TURKIYE’DE
ILK OLARAK GELISTIRILECEK OLMASI

Si Saflastirma Projesi

> Si DEGER ZINCIRINDEKI ARA URUNLERIN YAPI MALZEMELERINDEN, OTOMOTIVE, MEDIKAL'DEN TEKTILE BiR
COK ALANDA

KULLANILMASI BOYLECE YENI ARASTIRMA KONULARININ VE SEKTORLERININ ORTAYA CIKMASI

» Si YATAKLARININ iLK DEFA BU KADAR DETAYLI ANALIZININ YAPILACAK OLMASI

» TURKKIYE’DE IR YONTEMI iLE Si YATAKLARININ BELIRLENMESININ iLK DEFA YAPILACAK OLMASI

> YATIRIMCILAR ICIN EL KiTABI NITELIGINDE KAYNAK OLUSTURULMASI

> YETISMIS INSAN GUCU S&LA RT R 20] 8
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Perovskite-Si HIT with Si NWs
Ag
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